
information 
DL 086 D Vergleichstyp: SN74LS86N 

vorläufige technische Daten 

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) 

Exklusiv-Oder-Gatter DL 086 D 

Gehäuse: 14poliges DIL-Plastgehäuse 

Bauform: 21.2.1.2.14 
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L86A2XB84 

Y: Ausgänge 
L86A1X84 A,B: Eingänge 

M: Masse 

Schaltung dnnGa&nn: i u; . d Uce 
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Funktionsbeschreibung und logische Funktion: 

DL086D-4 Exkluniv«0dan-«fia_ttar mit je 2 E|ngängfll! 

-y= AB +AB



1/85 '3 / K .. DL'086 D 

Betriebsbedingungen: 

S min. typ- max. 

Betriebsspannung UVee 4,75 5 .5,25 V 

Umgebungstemperatur *, 0 70 *C 

H-Ausgangsstrom —l oH 400 pA 

L-Ausgangsstrom lor 8 mA 

H-Eingangsspannung Um 2 V 

L-Eingangsspannung - _ Un Ö 0,8 V 

Statische Kennwerte (gültig für 6, = 0. .. 70°C): . 
ö min. typ. max. 

Eingangsclampingspannung —U Ö 

Uec = 4,75V } 15 V 
—ı =18mA 

H-Ausgangsspannung UoH 
Ucc = 4‚75 V 2‚7 G V 

Un=0,8V . ' 
—|ou = 400 ].IA - 

L-Ausgangsspannung * Voi 
Ucc = 4,75V 0,5 V 
U|q = 2.n V N 

Uw=0,8V 

oı =8mA 0,4 V 
l9. =4mA 

H-Eingangsstrom [ 

Ucc=5,25V « 40 pA 

Um=27V Ü 
Um=7,0V . | 200 pA 

L-Eingangsstrom U 

Ucc = 5,25 V » 720 pA 
U|L _- 0‚4 V 

Ausgangskurzschlußstrom') —los 
Ucc = 5,25 V') 20 100 mA 

mA Ucc=5,25 V ; l 10 

') Nicht mehr als 1 Ausgang gleichzeitig kurzgeschlossen. 
Dauer des l(urnchll._lso‘u <1s8. 

2) Icc wird bei:auf Masse gelegten Eingängen gemessen.



Dynamische Kennwerte (gültig für 0, = 25°C, Ucc = 5 V): 

min, max. . 

Cı = 50 pF tpiH 25 ns * 
' Rı = 500 Q 
anderer Eingang low tpriL 18 ns 

Cı = 50 pF teiH 33 ns 

Rı = 500 Q 
anderer Eingang high tpHL 23 ns 

Dhw: Detenbiätter denen 

GElrn Sra ba Ueherag 
SE 

Herausgeber: 

vob ‚elektronik beräin 
im veb kombinet: mikrosisidronik 

DOR- 1035 Berlin, Mainzer Straße 25 
Telefon: 58005 21, Telex: 011 2881, 011 3055 


